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1. FUNDAMENTOS DE FISICA ATOMICA

(a) Cuantizacién de la radiacidn

i. Espectros opticos
ii. Efecto fotoeléctrico

(b) Dualidad de la radiacion
(c) Modelo atémico de Bohr
(d) Hipotesis de De Broglie
(e) Dualidad de 1a materia
(f) Principio de Heisenberg

2. ECUACION DE SCHRODINGER. APLICACIONES

(a) Ecuacién de Schrédinger

(b) Particula ligada. Cuantizacion
(c) Efecto tinel

(d) Atomos hidrogenoides

(e) Atomos multielectrénicos

(f) Numeros cuanticos

(g) Tabla periddica
3. MATERIA CONDENSADA

(a) Estados de agregacion de la materia

(b) Gas

(c) Monocristal

(d) Estructuras reticulares

(e) Observacion de las estructuras cristalinas
(f) Cristales liquidos

(g) Defectos en cristales
4. ELECTRONES LIBRES EN SOLIDOS

(a) Fenomenologia
(b) Modelo de Drude-Lorentz



(c) Modelo de Sommerfeld
i. Funcion distribucion de Fermi-Dirac
ii. Conduccion eléctrica
iii. Fallos del modelo

5. ELECTRONES EN UNA RED PERIODICA

(a) Modelo de Bloch

i. Aproximacién de fuerte enlace
ii. Bandas de energia

(b) Clasificacién de s6lidos
(c) Masa efectiva
(d) Huecos

6. BANDAS DE ENERGIA EN SEMICONDUCTORES

(a) Introduccién
(b) Generacion de huecos y electrones
(c) Semiconductores intrinsecos

i. Probabilidad de ocupacion de electrones y huecos
il. Densidad de estados para electrones y huecos
iii. Distribucién energética de electrones y huecos

(d) Semiconductores extrinsecos
7. PORTADORES DE CARGA EN SEMICONDUCTORES

(a) Introduccién

(b) Concentracion de huecos y electrones

(c) Compensacién y neutralidad de la carga espacial
(d) Conductividad eléctrica en semiconductores

(e) Velocidad de generacidn y recombinacion

(f) Corrientes de arrastre y difusion

(g) Ecuacion de continuidad
8. UNION PN

(a) Introduccion

(b) Unién pn en equilibrio

1. Potencial de contacto
ii. Region de carga espacial



(c) Unién pn polarizada
i. Descripcion cualitativa de las corrientes en la unién
ii. Calculo de las corrientes

(d) Diodos detectores de luz: Fotodiodos
(e) Diodos emisores LED y LASER. Lector de CDROM
(f) Células fotovoltaicas
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Practicas de Laboratorio

Las clases teoricas impartidas en esta asignatura seran complementadas con clases practicas
de Laboratorio. Cada alumno debera realizar cinco/seis sesiones de préicticas de dos horas de
duracion cada una. Existe a disposicion de los alumnos un Cuadernillo de Practicas donde se
esboza el fundamento tedrico de cada una de las practicas asi como una descripcion detallada de
los pasos a seguir para su realizacién. Los resultados de la practicas se entregaran en una memoria
final que se utilizara para evaluar al alumno. Las practicas deberan aprobarse para conseguir un
aprobado final en la asignatura. La nota de practicas contribuira en un 25% a la calificacion final
de la asignatura.
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Entrega de Problemas

El alumno deberd entregar una coleccion de problemas resueltos (al menos cuatro o cinco) por
cada uno de los temas de la asignatura. Estos problemas seran evaluados y su nota contribuird en
un 20% a la calificacion final de la asignatura.

Exiamenes

Al final del cuatrimestre, se realizard un examen escrito sobre la materia impartida. En la
calificacion final de la asignatura, la nota del examen contribuira con un 55%. Para que la nota del
examen sume a la nota final de la asignatura, debera obtenerse una nota de al menos 3.



